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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-N2-MiBM-204

Nazwa przedmiotu Elementy Optoelektroniki

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Elements of Optoelectronics

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztafcenia Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | studia niestacjonarne

Zakres

wszystkie

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-
teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu dr inz. Piotr Sek

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy
Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 2

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) TAK

Liczba punktow ECTS 3

Forma . " wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zajeé

Liczba godzin

w semestrze 9 9




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie fotoniki, w tym wiedze niezbedng do zrozu- MiBM2 W02
WO01 |mienia fizycznych podstaw dziatania systemoéw teleko- MIBM2 W04
Wiedza munikacji optycznej oraz optycznego zapisu i przetwa- -
rzania informacji
Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie wiedze .
: . X ) . MiBM2_W05
W02 |w zakresie zasad dziatania elementéw optoelektronicz- .
- . MiBM2_W10
nych oraz wybranych systemoéw optoelektronicznych
U0l | Potrafi wykona¢ badania zrodta swiatta typu LED MiBM2_U01
Umiejetnosci Potrafi wykonaé pomiary sprawnosci krzemowygh ogniw MiBM2 U08
U02 |stonecznych na bazie krzemu mono- i multi- . -
. MiBM2_U10
krystalicznego -
Kompetencje K01 Potrafi pracowa¢ w zespole MiBM2_KO04
spoteczne

TRESCI PROGRAMOWE

Fo.mlf Tresci programowe
zajeé
Materiaty dla optoelektroniki i zjawiska w nich zachodzace. Pétprzewodnikowe zrodifa
wyklad Swiatla. Fotodetektory. Ogniwa fotowoltaiczne. Podstawy, budowa i wtasciwos$ci Swia-

ttowoddéw. Urzadzenia oparte na zjawisku fotoemisji. Wyswietlacze i przetworniki
obrazu. Egzamin.

BHP pracy z emisyjnymi zrédtami promieniowania swietinego. Wiasciwosci emisyj-
nych diod LED. Ogniwo fotowoltaiczne — pomiar sprawnosci. Laser - emisja Swiatla,
zakres emisji spontanicznej i wymuszonej. Obserwacja i omowienie wtasciwosci emi-
towanego $wiatta w obszarze emisji wymuszonej. Swiattowdd - obserwacja efektu
catkowitego wewnetrznego odbicia. Zaliczenie

laboratorium

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc )
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
Wo1 X
W02 X
uo1 X
uo2 X
K01 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
FO_I‘m’iI Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wyktad egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z egzaminu
laboratorium | zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktdéw ze sprawozdan

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢



NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nost-
ka
w C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow : : h
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. S 24 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 1 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 51 h
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
6. ; . 2 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 38 h
" | rze praktycznym
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
8. iy 1,5 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym ’
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 75 h
10 Punkty ECTS za modut 3
" | 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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